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Inventia se refera la dispozitive semiconductoare, in particular la sesizoare de gaze si poate fi utilizatd pentru
detectarea gazelor toxice n atmosfera.

Sesizorul de gaze in baza semiconductorilor halcogenici sticlosi include un suport izolator, pe care sunt amplasate
consecutiv un strat-electrod, un strat sensibil la gaze si un electrod cu suprafatd mica. Totodata stratul sensibil la
gaze reprezinta o peliculd nanodimensionald depusa prin metoda evaporarii in vid de As,S;, As,Se;, sau a solutiilor
lor solide, iar suprafata peliculei este executata poroasa prin corodare chimica.
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